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Sequéncia de conteudos:
1. Aplicacoes de diodos — Parte 3.
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Seqgiéncia de conteudos:
1. Multiplicadores de tenséo;
2. Aplicacdes diversas.
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Dobrador de tensao de meia onda:
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Dobrador de tens&o de onda completa:
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Dobrador de tens&o de onda completa:
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Triplicador de tensao:
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Protec&o contra sobretenséo:
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Protec&o contra sobretenséo:
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Protecado da base de um transistor:
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Protecado na entrada de um amplificador operacional:
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Protecado na entrada de um amplificador operacional:

LV

10V

% M £
—

4 N + =07V
: W nay L
1DVE A~ :

lov L > +6)



Al A A
ApP1ICaCoes aiver

#

Protecao contra inversao de polaridade da fonte:
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Backup para impedir perda de memoria:
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Identificador de polaridade de baterias:
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Sinalizador de saida de emergéncia:
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Sequéncia de conteudos:
1. AplicacOes de diodos (zener) — Parte 4.
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